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24V 低功耗 100mA 低压差 CMOS 电压稳压器 

■ 产品概述

LN1176系列是使用24V高压CMOS技术开发的低压差，

高精度输出电压，低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内

置有低通态电阻晶体管，因而压差低，能够获得较大的输出

电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量，内置

了过载电流保护电路、短路保护电路。 

■ 用途

移动电话  

无绳电话 

相机、摄像机  

手持游戏机 

手持式 AV 设备 

基准电压源 

电池供电设备 

■ 产品特点

可选择输出电压：可以在1.2～5.0V的范围内选择,并以0.1 V 

为单位进级 

输出电压精度高：精度可达±2.0%  

消耗电流少：典型值 2μA 

输出电流大：可输出 100mA（VIN≥VOUT+1V） 

内置保护：内置过流保护和负载短路保护电路 

最大工作电压：24V 

■ 封装

 SOT-89-3L

 SOT-23L

 SOT23-5L

 TO-92

■ 订购信息

LN1176 B ③④⑤⑥-⑦ 

① ② 

代号 符号 描述 代号 符号 描述 

① 76 产品编号 ④ 1/2 输出电压精度 1：±1%；2：±2% 

② B 低功耗产品 ⑤ 

M SOT-23-3L 

V SOT23-3B 

T TO-92 

F SOT-23-5L 

P SOT-89-3L 

③ 12-60 
输出电压例如：30 表示 3.0V 

   50 表示 5.0V 
⑥ 

R 卷带方向：正向 

L 卷带方向：反向 

⑦ G 无卤 

百盛新纪元半导体
电话：13534212799 

Q Q：2851339680
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■ 引脚配置
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■ 打印信息

 SOT-89-3、TO-92

....
..⑤A-①②③④
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..⑤-④ ③ ② ①
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TO-92

① ② 表示产品系列 

符号 产品描述 

76 LN1176 系列产品 

③ ④ 表示输出电压值 

符号 产品描述 

③ ④ 
输出电压： 

例 ③ =3，④ =0 表示 3.0V 

⑤ 表示产品批号

0～9，A～Z 循环（G，I，J，O，Q，W 除外） 

引脚号 
引脚名 功能 

SOT-23-3L SOT23-5L TO-92 SOT-89-3L 

3 2 2 2 VIN 输入端 

1 1 1 1 GND 接地端 

4,5 - - NC 悬空 

2 3 3 3 VOUT 输出端 
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 SOT23-3L、SOT23-5L

④ ③ ② ①
. . . .

..
. . . .

..④ ③ ② ①

(TOP VIEW)

SOT-23-3L

3

21

(TOP VIEW)

5

SOT-23-5L

4

321

① 表示产品系列

符号 产品描述 

6 LN1176 系列产品

② ③ 表示输出电压值 

符号 产品描述 

② ③ 输出电压：例  ②=3， ③=0 表示 3.0V 

④ 表示产品批号

0～9，A～Z 循环（G，I，J，O，Q，W 除外） 

■ 功能框图

■ 绝对最大额定值

项目 符号 绝对最大额定值 单位 

输入电压 VIN -0.3～+33 
V 

输出电压 VOUT -0.3～VIN+0.3 

容许功耗 PD 
SOT-89-3 500 

mW 
SOT-23-3 250 

工作温度 Topr -40～+85 
°C 

保存温度 Tstg -40～+125 

注意：  绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能造成产品劣化等物理性损伤。 

-
+

VIN VOUT

GND

电流限制

电压基准
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■ 典型应用电路

VIN VOUT

GND GND

C1 C2

VIN VOUT

GND

注：输入电容器(C1)：1µF 以上电解电容；输出电容器(C2)：1 µF 以上。 

■ 电学特性参数

(TA=25℃ unless otherwise noted) 

项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

输出电压 VOUT(E)1 
VCE =VIN =VOUT(S)+2.0 V 

IOUT=1 mA 

VOUT(S) 

×0.98 
VOUT(S) 

VOUT(S) 

×1.02 
V 

输出电流 IOUT VIN≥VOUT(S)+2.0 V 100 — — mA 

输入输出压差 Vdrop IOUT=100 mA 780 mV 

输入稳定度 
OUTIN

OUT

VV

V



 1
VCE =VOUT(S)+2 V ≤VIN≤16V 

IOUT=1 mA 
— 0.2 0.3 %/V 

负载稳定度 2OUTV
VCE =VIN=VOUT(S)+2.0 V 

1.0 mA ≤IOUT ≤80 mA 
— 30 50 mV 

输出电压 

温度系数
*4
 OUT

OUT

VTa

V



 VCE =VIN=VOUT(S)+2.0 V, 

IOUT=10 mA  -40°C ≤Ta ≤85°C
— ±100 — ppm/℃ 

工作消耗电流 ISS1 VCE =VIN=VOUT(S)+2.0 V 1.5 2 2.5 μA 

输入电压 VIN —— 3 — 24 V 

纹波抑制率 |PSRR| 
VCE =VIN=VOUT(S)+1.0 V，f=1.0 kHz 

Vrip=0.5 Vrms, IOUT=80 mA 
— 40 — dB 

短路电流 Ishort VCE =VIN=VOUT(S)+2 V, — 60 — mA 

电流限制 Ilim VCE =VIN=VOUT(S)+2 V, — 110 — mA 
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■ 特性曲线

1.输 出 电 压 温 度 特 性  (VIN=5.3V, CIN=COUT=10uF,

OUT=30mA) 

2.纹波抑制比  (VIN=5.3V, Iout=10mA, CIN=COUT=10uF,

Vpp=0.5V, F=1KHz) 

3.过冲  (VIN=0-5.3V, CIN=COUT=10uF) 4.输入电压瞬态响 (VIN=5.3V-6.3V, Iout=10mA, CIN=COUT=10uF)

V百盛135新纪元3421半导体2799
Q百盛285新纪元133半导体9680

百
盛
新
纪
元
半
导
体



LN1176 

Rev.1.0 — July. 17, 2012  6 www.natlinear.com  

5.负载瞬态响应  (VIN=5.3V, CIN=COUT=10uF, Iout=10-70-10mA)
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■ 封装信息

SOT-89-3L 
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 SOT-23-3L
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 SOT-23-5L
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 TO-92
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